
FrIK«KSSIEktrgonik 

Fotodiode 
SP109 

Vorläufige technische Daten 

Die Si-pin-Fotodiode SP 109 ist insbesondere 

für den Einsatz in der Lichtleiternachrichten- 

übertragung (Teilnehmeranschlußbereich) 

bestimmt. 

LWL-Steckverbinder 

Masse: 30 g 

Standard: TGL 55106 

Änäerungen vorbehalten! 
Redaktionsschluß November 85 



Kenndaten bei & = 25 °C 200 
min. max. 

Dunkelstrom 
bei Up= 20V I # 2 nA 

za 0 

Spektrale % 

Empfindlichkeit 

beiX = 850nm S 0,3 - am“ 
U„= 20V R 

Anstiegszeit 80 
bei Up= 20V % “ 2 ns S F(2) 

Rı = 50 Ohm Srei e =20V 

Gesamtkapazität Pg =25°C 

beif = 1Mz C 

Grenziaten 

Gesamtverlustleistung 

bei &. = 25 ° Paot £ 100 mW 

Betriebstemperatur- 60 \ 

bereich % > +15..4455 * 

Lagerungstemperatur- 
bereich + = +40...+455 
(für 1 Monat) 
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% ö Y | Volkseigener Außenhandelsbetrieb 
veb werk für fernsehelektronik berlin | der Deutschen Demokratischen Republik | 
im veb kombinat mikroelektronik | DDR-1026 Berlin, Alexanderplatz 6 

® | Haus der Elektroindustrie DDR - 1160 Berlin, Ostenästr. 1-5 | olefon- 2180 - Tolex: 114721 | 
WE Telex: 112007 Telefon 6 38 30 L 
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